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Реферат:
1. В роботі розвито підхід до підвищення ефективності низькоенергетичного впливу на тверде тіло.
Досліджено закономірності впливу на люмінесцентні характеристики та мікроструктурні перетворення
процесів, обумовлених низькотемпературним легуванням, і рядом інших низькоенергетичних зовнішніх
впливів у дисперсійних двохкомпонентних матеріалах. Опираючись на термодинамічні уявлення, розглянуті
процеси впровадження Ga у ZnS. Вияснено вплив зовнішніх факторів, що призводять до зміни величини
вільної енергії компонент, на ефективність низькотемпературного легування порошкоподібного ZnS галієм.
Показано, що першочергове введення домішок In або Ga може викликати перекриття придислокаційного
каналу дифузії міді. Встановлено, що Mn дифундує у порошкоподібному ZnS при T=3000K. Встановлені
механізми його дифузії та динаміка перетворення випромінювальних центрів, обумовлених Mn. Дослідження
впливу швидкості підводу тепла, а також швидкості нарощування величини індукції магнітного поля на



люмінесцентні характеристики легованого ZnS, дозволили виявити два типи процеси перетворення центрів
свічення, обумовлених, відповідно, фазовим переходом та МПЕ.

2. Dissertation thesis of Doctorial degree in Physics and Mathematics sciences іn speciality 01.04.07 - Solid State
Physics. V.E. Lashkarev Institute of semiconductors physics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv,
2010. The work deals with the development of the approach to increase the efficiency of the low energy effect on
the solid. The mechanism of the effect on the luminescent characteristics and microstructure transformation
processes caused by the low temperature doping and other low energy external effects in the dispersed two-
component materials have been studied. Ga implantation processes in ZnS have been considered on the base of
the thermodynamic conception. The influence of the external factors on the efficiency of the low temperature
doping of the powder-like ZnS with Ga resulting in modification of the free energy components was found. It was
shown that the primary introduction of the In and Ga impurities give rise to the overlapping of the copper
dislocation diffusion channel. It was established that Mn diffusion process in the powder-like ZnS occurs at T =
3000K. The diffusion mechanisms and the emitting center transformation dynamics caused by Mn have been
established. The effect of the heat application rates as well as rate of rise of the magnetic field induction on the
luminescent characteristics of the doped ZnS have been studied. Two types of the luminescent center
transformation processes caused by phase transitions and magneto plastic effects have been found.
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